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МАЛОГАБАРИТНЕ ВИСОКОВОЛЬТНЕ ДЖЕРЕЛО 

Борцов О.В., Марценюк В.Є., Тейберман Є.М., Черба Н.С. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

 

Створено та виготовлено діючий макет малогабаритного високовольтного 

джерела. Джерело дозволяє отримати високу напругу (до 15 кВ) від 

низьковольтного джерела, наприклад, від акумуляторної батареї. Електрична 

схема джерела наведена на рис. 1. Низьковольтна частина реалізована на 

контролері SG3525 з силовими ключами на MOSFET – транзисторах і первинної 

обмотки високовольтного імпульсного трансформатора. Во вторинної обмотки 

використається схема множення напруги (в 3 рази). Зміняю частоту слідування 

первинних імпульсів, можна отримати резонансний режим роботи 

трансформатора (трансформатор Тесла). Зовнішній вид високовольтного 

джерела приведено на рис. 2. 

 

 

Рисунок 1. Схема електрична високовольтного джерела 

 

 

При експериментальних дослідженнях 

від акумуляторної батареї 12 В отримано 

напругу 13 кВ, при цьому від батареї 

потреблявся струм 1 А. Вихідна напруга була 

обмежена електричною міцністю вихідних 

конденсаторів і діодів, а також струмом 

акумуляторної батареї. 
Рисунок 2 – Зовнішній вид 

високовольтного джерела 

10k

10

1

8

5

7

9 2 16

14

4 51

22
w

 =
1

0

н

C1

1k

6 12

11

15

51

VCC

10nF

w
 =

 1
0

C5

V
D

3

C2
1,1nF

SG3525

C
3 w = 1050

RP1

1,0mkF

VD1
13

1N4007

V
T

2

IRF540

TR1

C
7

C
6

VD2

0,1

U

V
T

1

R
5

VD4

TR1 - ТВС-110-ПЦ16

C
9

R4

C
8

При резонансі VCC = 12 В, I = 1 А, Uн = 13 кВ.

R1

C4 2200,0x25V+12V

100,0x25V

R3R2

VD2-VD4 - високовольтні діоди (18 кВ, 1 А);
C6-C8 - ПОВ 390 пФ, 16 кВ.


